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Bilimsel Dergilerdeki FaaliyetlerMaterial Phiysics and Chemictry, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
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Turkish Journal Of Physics, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018Int. J. MOdern Physics B, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mayıs 2018Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şubat 2018Journal of alloys and compouds, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017Journal of optpelectronics and advanced materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017Superlattice and microstructures, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nisan 2017Journal of Electronic Materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016Material Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2016Material Science in Semmiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2016Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ağustos 2015Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nisan 2015Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nisan 2015Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2015Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2014Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2014Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014
Kongre ve Sempozyum Katılımı FaaliyetleriInternational Conference On Advanced Functional Material Technologies, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2015International Conference On Organic Material Technologies, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2015
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BurslarSiC nanoyapıların CVD ile sentezi, Diğer Uluslararası Organizasyonlar, 2008 - Devam Ediyor
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